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Tranzystorowy mnoznik dobroci
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Przedmiotem  wynalazku jest tranzystorowy
mnoznik dobroci moggcy pracowaé jako wzmac-
niacz lub jako generator.

W znanych uktadach, noszgcych nazwe ukladéw
Soldi’ego — Valeriani’ego, opory ustalajgce Sredni
potencjal bazy tranzystora obcigzajg obwo6d rezo-
nansowy. Poza tym dobér innych elementéw ukla-
du jest dla malych czestotliwosci do$¢ krytyczny.
Zjawisko to jest wywolane obecnos$cig kondensato-
ra sprzegajgcego obwo6d rezonansowy z bazg tran-
zystora. Unikngé¢ tego zjawiska mozna tylko przez
zwiekszenie pojemnoS$ci kondensatora sprzegajgce-
go do wartosSci okolo o rzad wiekszej od pojem-
nbéci kondensator6w w obwodzie rezonansowym.
Istotne znaczenie ma tu fakt, ze kondensatorem
sprzegajgcym nie moze by¢é kondensator elektro-
lityczny. Nalezy podkres$li¢, iz dodatkowe obcigze-
nie obwodu rezonansowego przez dzielnik napieé
ustalajacy $redni potencjal bazy tranzystora
zmniejsza, cho¢ nieznacznie, efektywng dobroé¢ ob-
wodu rezonansowego. Celem osiggniecia wymaga-
nej selektywnos$ci nalezy zatem zastosowaé obwod
rezonansowy o nieco wiekszej dobroci.

Niedogodno$ci znanych ukladéw usuwa tranzy-
storowy mnoznik dobroci wedlug wynalazku, pra-
cujacy w tak dobranym ukladzie, ze oporniki usta-
lajgce $redni potencjal baz tranzystoré6w nie obcig-
zajg obwod6éw rezonansowych.

Na rysunku fig. 1 przedstawia schemat ukladu
mnoznika dobroci wedlug wynalazku z réwnoleg-
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lym obwodem rezonansowym a fig. 2 — ten sam
uktad z szeregowym obwodem rezonansowym.

Przedstawione na fig. 1 i fig. 2 uklady mogg pra-
cowaté zaréwno jako generatory jak tez jako
wzmacniacze selektywne, w zalezno$ci od wielko$-
ci opornosci opornika R. Zadaniem opornika R jest
regulowanie dostarczonej do obwodu rezonanso-
wego energii tak, aby zréwnowazyé straty w sa-
mym obwodzie rezonansowym oraz w obcigzajgcej
go zawadzie wejSciowej tranzystora dla danej am-
plitudy napiecia na obwodzie rezonansowym.
Zmniejszanie oporno$ci opornika R powoduje
wzrost wzmocnienia i selektywnos$ci ukladu pracu-
jacego jako wzmacniacz, a 'po przekroczeniu pew-
nej krytycznej wartosci opornosci uklad zaczyna
pracowac¢ jako generator. Dalsze zmniejszanie tej
oporno$ci powoduje zwiekszanie amplitudy drgan
generatora, az do wystapienia znieksztalcen nieli-
niowych. Oporno$é opornika R przy uruchamianiu
ukladu nalezy ustali¢ do$wiadczalnie. DoSwiadczal-
ny dob6r opornika R w przypadku, gdy mnozniki
dobroci majg pracowaé¢ jako generatory, jest dla
malych czestotliwosci niezbyt krytyczny.

W ukladzie wedlug wynalazku oporniki RI i R2
(fig. 1 i fig. 2), ustalajace $redni potencjal baz
tranzystoré6w nie obcigzajag obwodéw rezonanso-
wych. W przypadku mnoznika dobroci z szerego=
wym obwodem rezonansowym wedlug fig. 2 blo-
kuje sie $rodek dzielnika napiecia zlozonego z opor-
nika Rl i R2 kondensatorem C3 o mpojemnoSci
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o rzad wiekszej w poréwnaniu z pojemnos$cig kon-
densatoréw C1 i C2 w rownoleglym obwodzie rezo-
nansowym (fig. 1).

Wejdcia ukladow pracujgcych jako wzmacniacze
zaznaczone sg linig przerywang (fig. 1 i fig. 2).

Wskazanym jest sterowanie wzmacniaczy Zréd-
lem o wysokiej opornosci wewnetrznej. W przy-
padku zastosowania Zrodla o niskiej <pornos$ci
wewnetrznej nastepuje rozstrojenie uktadu rezo-
nansowego i pogorszenie jego dobroci. Te fakty na-
lezy uwzgledni¢ przy projektowaniu wzmacniaczy.

Elementy L, C1 i C2, konieczne dla uzyskania
zgdanej czestotliwosci oblicza sie ze znanego wzo-
ru Thompsona. Oporniki RI, R2 i Re oblicza sie
w sposOb ogblnie stosowany przy projektowaniu
wzmacniaczy tranzystorowych.

Tranzystorowy mnoznik dobroci wedlug wyna-
lazku pracujacy jako wzmacniacz moze 0siggng¢
wezszg Krzywg rezonansows niz krzywa rezonanso-
wa dotychczas znanych ukladéw, pracujacych z ty-
mi samymi obwodami rezonansowymi. W przypad-
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ku za$§ pracy mnoznikéw dobroci jako generatoréw
osigga sie lepszg stabilno$¢ niz dla znanych ukla-
déw, pracujgcych z tymi samymi obwodami rezo-
nansowymi. Poza tym mozliwe jest zastosowanie
jako kondensatoréow C1 i C2 (fig. 2) kondensatorow
elektrolitycznych co moze mieé szczegblne znacze-
nie przy niskich czestotliwo$ciach.

Zastrzezenie patentowe

Tranzystorowy mnoznik dobroci, ktéry moze pra-
cowa¢ jako wzmacniacz lub generator znamienny
tym, ze ma oporniki (R1, R2) wigczone do obwodu
zasilania wzmacniacza lub generatora, Kktore to
oporniki ustalajg $redni potencjal baz tranzysto-
réw nie obcigzajgc przy tym obwodow rezonanso-
wych, przy czym dla mnoznika dobroci z szere-
gowym obwodem rezonansowym S$rodek dzielnika
napiecia zlozonego z opornikéw (RI, R2) blokuje
sie kondensatorem (C3, o duzej pojemposci.
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